沈爱东教授简历

沈爱东，男，1965年生于江苏省东台市。1987年毕业于厦门大学物理系。1992年在中国科学院上海光学精密机械研究所获理学博士学位。毕业后留所担任助理研究员。
	1993年7月至1994年6月，他以客座科学家的身份在位于德国夫莱堡的弗朗和费应用固态物理研究所工作。1994年6月至1995年3月在法国Grenoble光谱物理实验室（为法国国家科研中心和Grenoble一大联合实验室）从事博士后研究。1995年4月以日本学术振兴会（JSPS）特别研究员身份赴日本东北大学工作。1997年4月任日本文部省教官（助教授衔）。1998年4月至2000年5月，沈爱东在加拿大国家科研中心担任研究官（研究员）。2000年6月起在加拿大北方电讯（Nortel）材料分析中心任X射线实验室负责人。2002年10月起任Bookham Technology Plc材料分析中心X射线和扫描电镜实验室负责人。2003年11月受日本科学技术振兴机构（JST）之邀再度以高级研究员身份赴东北大学从事研究工作。2005年1月起任纽约城市大学高级研究员。2007年起任纽约城市大学电气工程系助教授，2009年升任副教授，2014年升为正教授（终身教授）。
	沈爱东教授主要从事新型半导体材料和器件的开发研究。他是半导体自旋电子学的开拓者之一，是世界上第一个将磁性材料锰（Mn）和传统的化合物半导体砷化镓（GaAs）相结合从而制成高温铁磁性半导体的研究者。沈教授目前的研究方向为高端红外发光和探测器件、高速光开关、及新型高效能太阳能电池。近年来，通过与普林斯顿大学等其它研究小组的合作，他的研究小组在国际上率先报道了首个基于非III-V族材料的量子级连电致发光。2012年和2013年他们又先后在国际上首次报道了长波段中红外和中波段中红外的基于宽带隙II-VI族半导体的量子阱红外探测器。沈教授先后发表了愈120篇国际学术期刊论文和愈180篇国际会议报告。他的期刊论文已被国际同行引用5000多次。其中一篇文章2012年被 《应用物理快报》（Applied Physics Letters）列为该期刊创刊50年来被引用最多的50篇论文之一。
[bookmark: _GoBack]	沈爱东教授同时兼任纽约市立大学（CUNY）研究生院物理学科博导。他是美国物理学会会员，美国科学促进协会会员及美国真空学会会员。他参与组织了多个国际学术会议。是第15次国际II-VI族化合物国际会议（2011）、第二次国际光电材料会议（2012）、第三次国际光电材料会议（2014）和第31次北美分子束外延国际会议（NAMBE2015）的程序委员会委员、第26次北美分子束外延国际会议（NAMBE2009）和第30次北美分子束外延国际会议（NAMBE2013）的大会文集编辑、及第18次国际分子束外延会议（MBE2014）组织委员会委员。2010年和2014年任美国真空学会《真空科学和技术杂志》（Journal of Vacuum Science and Technology）客座编辑。现任美国《晶体结构理论及应用》（Crystal Structure Theory and Applications）杂志编委。
	2007年以来，沈教授主持和参与了多个美国国家科研项目。他独立申请和参与申请所获得的科研经费达5千万美元。沈教授先后数次获得纽约市立大学的杰出学术成就奖（Outstanding Scholarly Achievements）。他是2013年于美国Bolton Landing (NY)召开的第12届量子阱中的子带跃迁国际会议大会特邀报告者。


